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EMENTA

1- Teoria da condução elétrica nos sólidos (Metais e Semicondutores).
2- Condutores Iônicos.
3- Princípio de funcionamento de dispositivos semicondutores.
4- Supercondutividade.
5- Materais dielétricos e piezoelétricos.
6- Cerâmicas óticas-Lasers.
7- Cerâmicas eletro-óticas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1)Teoria da Condução Elétrica nos Sólidos.
1.1) Teoria das bandas.
1.2) Metais.
1.2.1) Teoria dos elétrons livres.
1.2.2) Emissão termoiônica e de campo.
1.2.3) A junção entre dois metais.
1.3) Semicondutores.
1.3.1) Condutividade eletrônica.
1.3.2) Semicondutores intrínsecos.
1.3.3) Semicondutores extrínsecos.
1.3.4) Contatos semicondutores.
1.3.5) Fotocondutividade.
1.3.6) Luminescência.

2) Condutores Iônicos.
2.1) Teoria da condutividade iônica.
2.2) Eletrólitos sólidos.
2.3) Condutores iônicos rápidos.

3) Princípio de Funcionamento de Dispositivos Semicondutores.
3.1) A junção pn.
3.2) Célula solar.
3.3) Transistor bipolar.
3.4) Transistor de efeito de campo.
3.5) Outros dispositivos.

4) Supercondutividade.
4.1) Efeito Meissner.
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4.2) Teoria microscópica.
4.3) Teoria de Landau-Ginzburg.
4.4) Óxidos supercondutores de elevada temperatura crítica.
4.5) Aplicações.

5) Materiais Dielétricos e Piezoelétricos.
5.1) Aproximação macroscópica.
5.2) Aproximação microscópica.
5.3) Tipos de polarização.
5.4) Ruptura dielétrica.
5.5) Piezoeletricidade.

6) Cerâmicas Óticas-Lasers.
6.1) Introdução.
6.2) Absorção e amplificação.
6.3) Lasers de três e quatro níveis.
6.4) Laser semicondutor.

7) Cerâmicas Eletro-óticas.
7.1) Dependência do índice de refração com o campo elétrico.
7.2) Efeitos lineares e não lineares.
7.3) LED e foto-diodos.
7.4) Ótica não-linear.
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